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PATROCINADOR PRESENTACION PROGRAMA

Generalitat Valenciana El grupo. de crecimiento cristalino y | Manana
caracterizacion de semiconductores | 8:00 Saludo de bienvenida

(CreCYCSem)  esta  constituido  por | 8:30 Presentacion del grupo de
GENERA“TAT investigadores del departamento de Fisica Crecimiento Cristalino de la
N VALENCIANA Aplicada y Electromagnetismo de la Universidad de Valencia

_ ' Universidad de Valencia, del Instituto Jaume por Vicente Munoz Sanjosé
Conselleria d’Educacio Almera (CSIC) de Barcelona y del | 9:00 Visitaalos laboratorios del grupo
departamento. de Fisica Aplicada 1l y | 10:00 ‘lraskado al ADEIT
. Electricidad y Electronica de la Universidad | 10:30 Presentacion del grupo de la UPM v
M del Pafs Vasco. de las téenieas de que disponen
Vicente Murioz Sanjosé La actividad investigadora del grupo se @ 11 erro Cano
centra en: 11:00 Descanso y caté
: Moderador Elias Murioz Merino

Comité organizador - Crecimiento  cristalino de  materiales | .30 “Nanoparticulas de MgZnO por
avanzados, tanto en volumen, como en forma Spray Pirolisis”

M. Carmep Ma;r tinez ‘1 OIdS | de capas y nanoestructuras, mediante R Ady
Candid Reig Escriva diferentesf técnicas (MOCVD, SP, PVT, | [1:50 “Caracterizacion mediante HR-TEM
Vicente Marin Borras THM, Bridgman...) de nanoestructuras de ZnO”
- Caracterizacion morfologica y estructural Said Agouram
(SEM, HRTEM, HRXRD...) 12:10  “Fotodetectores de ZnMgO vy lisica
del dispositivo”
Gema Tabarés Jiménez
Moderador: Adran Hierro Cano
12:30  “Sensores de gases basados en

- Caracterizacion de propiedades fisicas, en
particular de propiedades opticas y defectos.

nanoparticulas de ZnO”

Lluis Guia Martin
12:50  fFotodetectores de ZnMgO/ZnO
“ sensibles a la polarizacion”
i na T'abarés Jiménez
es topoldgicos: crecimiento
95¢3 v Biyley”
- Difusion de !‘gs activi Vicente Marin Borras
A olidisin | vl mdhe | 18:30 Fin de la jornada matutina
colaboraciones cientificas 14:00 Comida en el ADEIT
L | i Tarde
- Discusion  del eSt,a do del arte En_ lo Moderador: Vicente Murioz Sanjosé
referente a la fotonica basada en oxidos 1430 \ndrr imnas de ZnGdO y efecto
avanzados. del aleado térmico ”
Manuel Lopez Ponce
3 “Caracterizacion de nanorods de
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS /n0 mediante HR-XRD”
M. Carmen Martinez Tomas
= El domingo a las 21 h est4 prevista una cena andlisis de trampas de portadores en
VNIVERSITAT en un restaurante tipico valenciano. Los ZnMgO por DLOS”
® VALENCIA interesados en asistir a la cena deben Adridn Hicrro Cano

indicarlo en la preinscripcion Charla de Clausura .
= = - ... .. por Elias Viunoz viermo

17:00 Despedida

OBJETIVOS de la Jornada

INSCRIPCION: Remitid por correo electrénico la ficha de inscripcion (Carmen.Martinez-tomas@uyv.es)




